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ДЖЕРЕЛО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ У ДІАПАЗОНІ ДОВЖИН 

ХВИЛЬ 200-220 нм   

Запорізька державна інженерна академія, кафедра МЕІС 

Проблема отримання джерел випромінювання в УФ (ультрафіолетова) і ВУФ 

(вакуумний ультрафіолет) областях  спектру до теперішнього часу не втратила своєї 

актуальності. Генна інженерія, термоядерний синтез, медицина, екологічний моніторинг – 

далеко не всі сфери застосування таких джерел [1-2]. 

В роботі представлено розробку джерела випромінювання в діапазоні 200-220 нм за 

рахунок генераційних процесів у нелінійно-оптичних кристалах, отриманих в лабораторії 

нелінійно-оптчиних перетворювачів частоти лазерного випромінювання ЗДІА [3-6]. 

У розроблюваній схемі основне випромінювання АІГ:Nd3+ лазера ( =1.064 мкм) 

перетворюється за допомогою параметричного змішування ІІ та ІІІ гармонік, отриманих у 

нелінійно-оптичних кристалах RbTiOPO4(RTP) та -BaB2O4(BBO) відповідно. Довжина 

хвилі відповідає V гармоніці АІГ:Nd3+ лазера і дорівнює 5 =0,213 мкм.  
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